
Приложение 12г 
С Т А Н О В И Щ Е 

за заемане на академичната длъжност: 

''професор''  

''доцент'' Х 

 със знака “Х” се отбелязва една от посочените академични 

длъжности 

Кандидати за заемане на длъжността: 

1 гл. ас. д-р Владислава Христова Иванова ХТМУ 

№ акад. дл. научна степ. име презиме фамилия месторабота 

Научна област: 

4 Природни науки, математика и информатика 

шифър наименование 

Професионално направление: 

4.1 Физически науки 

шифър наименование 

Научна специалност: 

Физика на кондензираната материя с френски език 

Конкурсът е обявен: 

102 03.12.2024 г. Физика  Факултет по химични 

технологии 

в ДВ брой дата за нуждите на катедра факултет 

Изготвил становището: 

Доцент Д-р Георги  Вячеславович Авдеев ИФХ-БАН 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

 

1. Становище за кандидата: 

гл. ас. д-р Владислава Христова Иванова 

акад. дл. научна степ. име презиме фамилия 

1.1.Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: 

А) Кандидатът удовлетворява минималните изисквания 20 точки Х 

Б) Кандидатът не удовлетворява минималните изисквания 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се попълва, ако е отбелязан отг. Б. Анализира се публикационната активност на кандидата. Анализира 

се отзвукът на постигнатите резултати (цитирания) 

 

 

 

 



1.2. Актуалност на научните и/или приложните изследвания: 

А) Изследванията са актуални. Част от изследванията са 

пионерни (не са известни резултати по темата от други автори) 

8 точки  

Б) Изследванията са актуални. По всяка от изследваните теми 

и/или приложения са известни резултати от други автори 

6 точки Х 

В) По-голямата част от изследванията са актуални, но са 

представени и резултати, които нямат научна и/или приложна 

стойност 

4 точки  

Г) По-малката част от изследванията са актуални 2 точки  

Д) Изследванията не са актуални 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Оценката за актуалността на изследванията се аргументира задължително 

Полупроводниковите материали с широка забранена зона се използват широко в 

електрониката и енергийните системи поради тяхната висока оптична прозрачност и 

относително лесна за контролиране концентрация на носители на заряд, което позволява 

промяна на електрическата им проводимост. Най-интензивно изследваните широкозонови 

полупроводници са прозрачни оксиди, които се използват в дисплеи и слънчеви панели. За 

разлика от тях, полупроводниците на базата на халкогениди (Ch = S, Se, Te) са по-малко 

проучени. Една от най-важните характеристики на халкогенидните полупроводници е тяхната 

лекота на дотиране от p-тип и висока подвижност на носителите на заряд. Тези свойства ги 

правят обещаващи за широко приложение в различни електронни устройства, включително 

слънчеви панели. В специализираната научна база данни Scopus при търсене по ключови 

думи „chalcogenide semiconductors“ показва че последните три години 2022 - 2024 средно са 

публикувани по 450 публикации. Направеният анализ и справка показват че изследванията по 

темата са актуални и с важен принос за науката. 

 

1.3.Цели на изследванията: 

А) Реалистични и представляват научен и/или приложен 

интерес 

8 точки Х 

Б) Реалистични, но не представляват научен и/или приложен 

интерес 

4 точки  

В) Недостижими (нереалистични) 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се отбелязват целите. Аргументира се типа на поставените цели 

Целите на изследването на кандидата са свързани със синтез и охарактеризиране на нови 

халкогенидни материали и могат да бъдат обозначени в следния ред: 

1. Синтез и охарактеризиране на обемни образци от халкогенидни материали  

 нови халкогенидни материали на основата на телур от системите (GeTey)100-xInx, 

където y=3, 4, 5; x = 0-20 mol% и (GeTe4)100-xCux, като x = 5-20 mol%;  

 GexSe100-x, x = 14, 17, 20 25 mol. %, и (GeSe5)100-xMex, x = 0-20 mol. %, където Me = 

Ga, In;  

 As2Se3-Ag2Te-GeTe в диапазона от 0-90 mol% GeTe, а в бинарната система As2Se3-

Ag2Te от 0-50 mol% Ag2Te и Bi2(Se1-xTex)3 x= 10%, 50% и 100%.  



2. Получаване на тънки слоеве и охарактеризиране 

 върху стъклени подложки с различни състави от халкогенидните системи (GeTey)100-

xInx, където y=3, 4, 5, x = 0-20 mol. %, GexSe100-x, x = 14, 17, 20 25 mol. %, и (GeSe5)100-

xMex, x = 5-20 mol. % , където Me = Ga, In и Bi2(Se1-xTex)3 x= 10%, 50% и 100%;  

 върху силициеви подложки и силициеви подложки със специална конструкция – 

кантилеври, от халкогенидните системи (GeTey)100-xInx, където y=3, 4; x = 0-20 mol%;  

 с помощта на техниката „doctor blade“ със състав Cu0.9(In0.7Ga0.3)Se2 (CIGS) за 

абсорбатор на фотоволтаични слънчеви клетки, с различни дебелини на слоя.  

 чрез метода на електроспрей от композитни материали на основата на азо полимерa 

поли[1-[4-(3-карбокси-4-хидроксифенилазо)бензенсулфонамидо]-1,2-етандиил, 

натриева сол], легиран с халкогенидни частици от системата (GeTe4)100-xCux, където 

x = 5-20 mol %. 

На така получените материали са проведени структурни изследвания посредством рентгенова 

дифракция и чрез симулации с молекулярна динамика (AIMD) и функционална теория на 

плътността (DFT). Определени са областите на стъклообразуване. Изследвани са механични 

свойства на някои от системите. Изследвана е морфологията, топологията и състава на тънки 

филми, като е установено, че получените образци могат да бъдат използвани под формата на 

химически сензорни устройства в оптиката и оптоелектрониката.  

Целите на изследванията са реалистични и представляват научен и приложен интерес. 

 

1.4. Приноси на изследванията на кандидата: 

А) С траен научен и/или приложен отзвук, представляват 

основа за нови направления на изследвания и приложения 

20 точки  

Б) Представляват значим научен и/или приложен интерес, 

завършват и/или обобщават предходни изследвания 

16 точки Х 

В) Представляват научен и/или приложен интерес 12 точки  

Г) Липса на съществени приноси 8 точки 

 

Д) Липса на приноси 0 точки 

 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се отбелязват приносите. Аргументира се типа на постигнатите 

резултати 

Представените публикации за участие в конкурса са в областта на синтеза, 

охарактеризирането и изследването на свойствата на халкогенидните 

полупроводникови материали. В 3 от тях кандидата е първи автор, в 9 - втори, в 

7 - автор за кореспонденция. По публикациите в конкурса са забелязани 25 

цитата. От подадената справка се вижда, че кандидата участва както в 

експерименталната работа по синтез и охарактеризиране така и в писането и 

кореспонденцията с редакторите по време на публикуване. Резултатите 

представляват значим научен и приложен интерес и завършват предходни 

изследвания. 

1.5. Участие на кандидата при постигане на представените резултати: 

А) Кандидатът има поне равностойно участие в представените 

трудове 

8 точки  

Б) Кандидатът има поне равностойно участие в по-голямата 

част от представените трудове 

7 точки Х 



В) Кандидатът има второстепенно участие в по-голямата част 

от представените трудове  

4 точки  

Г) Участието на кандидата е незабележимо  0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В или отг. Г 

В публикуваните работи  кандидата е първи автор в 3 от тях, в 9 - втори, в 7 - автор за 

кореспонденция. Кандидатът има поне равностойно участие в по-голямата част от 

представените трудове. 

1.6. Педагогическа дейност: 

А) Кандидатът има безупречна и достатъчна педагогическа 

дейност във ВУЗ. Издадените учебни пособия са съвременни и 

полезни (отговарят на изискванията на Правилника). Работата 

със студенти и докторанти е на високо професионално ниво 

8 точки Х 

Б) Кандидатът има достатъчна педагогическа дейност във ВУЗ. 

Издадените учебни помагала удовлетворяват изискванията на 

Правилника 

6 точки  

В) Педагогическата дейност и/или издадените учебни помагала 

са недостатъчни (не отговарят на изискванията на Правилника)  

0 точки  

Издадени са 9 съвременни и полезни учебни пособия. Тя е 

ръководител на 4 отлично защитили дипломанта. Представени 

са много и качествени данни за работа със студенти. В 

заключение може да се каже че това е един изграден 

преподавател с отлична педагогическа дейност.  

 

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

1.7. Критични бележки: 

А) Липса на критични бележки 8 точки Х 

Б) Критични бележки, които имат технически характер 7 точки  

В) Критични бележки, които частично биха подобрили 

постигнатите резултати в малка част от изследванията 

5 точки  

Г) Критични бележки, които частично биха подобрили 

постигнатите резултати в по-голямата част от изследванията 

3 точки  

Д) Съществени критични бележки 0 точки  

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В, отг. Г или 

отг. Д. 

 

 

 

 



1.8. Заключение 

А) Оценката за дейността на кандидата е 

ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив от най-малко 50 

точки 

X 

Б) Оценката за дейността на кандидата е 

ОТРИЦАТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ 

точков актив под 50 точки 

 

  

със знака “Х” се 

отбелязва един от 

посочените 

отговори 

 

Попълва се при желание на члена на журито 

Кандидата е един изграден преподавател с отлична педагогическа дейност. От подадената 

справка се вижда, че кандидата участва както в експерименталната работа по синтез и 

охарактеризиране така и в писането и кореспонденцията с редакторите по време на 

публикуване. Научните резултати представляват значим научен и приложен интерес и 

завършват предходни изследвания. Темата по която работи е актуална. Точките събрани 

по конкурса значително надхвърлят минимума. 

Във връзка с направения анализ мога убедено да препоръчам  гл. ас. д-р Владислава 

Христова Иванова за заемане на длъжност ''доцент'' в катедра Физика, Факултет по химични 

технологии. 

 

 

 

 

24.03.2025 

Изготвил становището: 

 

дата Георги Вячеславович Авдеев подпис 

 


